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IS S TA = 0°C - +80°C) (7E 1)

ZH 5 AR 2% B/ A | mK | BT

VCC=2. 0V . 200

Data to CLK Setup TDC (JE 6) ns
VCC=5. 0V 50

CLK to Data Hold | pcpy | voc=2. ov (JE 6) 280 ns
VCC=5. 0V 70
VCC=2. 0V . 800

CLK to Data Delay TCDD (£ 6, 7, 8 ns
VCC=5. 0V 200
VCC=2. 0V . 1000

CLK Low Time TCL (JE 6) ns
VCC=5. 0V 250
VCC=2. 0V . 1000

CLK High Time TCH (V£ 6) ns
VCC=5. 0V 250
VCC=2. 0V . 0.5

CLK Frequency TCLK (£ 6) MHz
VCC=5. 0V DC 2.0

TR VCC=2. 0V 2000
CLK Rise and Fall ns
TF VCC=5. 0V 500

VCC=2. 0V . 4

CE to CLK Setup TCC (JE 6) ns
VCC=5. 0V 1
VCC=2. 0V . 240

CLK to CE Hold TCCH (V£ 6) ns
VCC=5. 0V 60
VCC=2. 0V . 4

CE Inactive Time TCWH (£ 6) ns
VCC=5. 0V 1

CE to 1/0 High VCC=2. 0V 280

Tmpedance TCDZ (JE 6) ns
VCC=5. 0V 70

Tmpedance TCCZ (E 6) ns
VCC=5. 0V 70

7 1:-20°C MIBRMEBTH BT ARUE,  HEARBET AR =

VE 2: T LR DA N S5 55

7E 3: ICCIT A1 ICC2T H1 /O JF, CE MSCLK N 045 5E.

7E 4:1CCIA 1 ICC2A HI/O JT, CE &i#85E, SCLK = 2MHz 24 VCC = 5V; SCLK = 500kHz, VCC =2.0V.
VE 5: CE, SCLK, /O #R45 40kQ T 477 Hi FHFE 31/ 3.

¥E 6: VIH=2.0V B VIL = 0.8Vl &, 10ns fz K LT+ T Bms[a].

vE 7: VOH = 2.4V 8¢ VOL = 0.4Vl 2.

1 8: 1 E HHZE = 50pF.

7E 9: ICC1S 1 1CC2S HCE, /O, SCLKITHE €.

7 10: VCC=VCC2, ¥4 VCC2>VCCl+0.2V; VCC=VCCl, 4 VCCI > VCC2.
7 11: VCC2=0V.

7E 12: VCC1 =0V.

vE 13: #RE A+25°CHY.
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HEIEE:

SOP8 AT mm
| 1 | |
=gl L
i . 1 &j

D
=i=H=l=
5 H(H E
Svmbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
ymbo Min Max Min Max
A 1.350 1.800 0.053 0.071
Al 0.010 0.250 0.0003 0.010
A2 1.250 1.550 0.053 0.061
b 0.300 0.510 0.011 0.020
c 0.170 0.250 0.006 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.201
E 3.800 4.000 0.150 0.157
El 5.800 6.300 0.228 0.244
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
0 0° 8° 0° 8°

www . TDSEMIC.com




	概述
	主要特点
	主要应用领域
	典型应用图
	管脚说明
	振荡电路
	表1 晶振详细说明
	时钟精确度
	图2 典型晶振印刷电路板布局
	图3 地址/命令字
	数据输入
	数据输出
	脉冲串模式
	时钟/日历
	时钟暂停标志
	写保护位
	涓流充电寄存器
	时钟/日历脉冲串模式
	RAM
	RAM 脉冲串模式
	寄存器摘要
	晶振选择
	图4 数据传输摘要
	推荐直流工作条件
	直流电气特性(TA = 0℃ - +80℃) (注 1)
	交流电气特性(TA = 0℃ - +80℃) (注 1)
	图6 时序图：读数据传输

